KARTA PRZEDMIOTU

Kod przedmiotu 0533.6.SDM1.B/C.PEIE
Nazwa przedmiotu polskim Podstawy elektrotechniki i elektroniki
W jezyku angielskim Fundamentals of electrical engineering and electronics

1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIOW

1.1. Kierunek studiow Systemy diagnostyczne w medycynie
1.2. Forma studiéw studia stacjonarne
1.3. Poziom studiéw studia | stopnia
1.4. Profil studiow™ ogoblnoakademicki
1.5. Osoba przygotowujaca karte przedmiotu dr hab. Dariusz Banas, prof. UIK
1.6. Kontakt d.banas@ujk.edu.pl
2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU
2.1. Jezyk wykladowy polski
2.2. Wymagania wstepne™ Brak

3. SZCZEGOLOWA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

3.1. Forma zajec Wyktad 30h, laboratorium 30h

3.2. Miejsce realizacji zajeé Zajecia w pomieszczeniu dydaktycznym UJK

3.3. Forma zaliczenia zaje¢ Egzamin; Zaliczenie z oceng

3.4. Metody dydaktyczne Wyktad informacyjny, Metoda laboratoryjna (eksperyment)

3.5. Wykaz podstawowa Praca zbiorowa. Elektrotechnika i elektronika dla nielelektrykow.
literatury Wydawnictwa Naukowo-Techniczne

Praca zbiorowa. Podstawy elektroniki (tytut oryginatu: Elektronik
Grundwissen), Wydawnictwo REA

uzupelniajaca John Watson. Elektronika. Wydawnictwa Komunikacji i £.acznosci WKL
Winfield Hill, Paul Horowitz, Sztuka elektroniki Tom 1-2, Wydawnictwa
Komunikacji i £acznosci WKL

4. CELE, TRESCI | EFEKTY KSZTALCENIA

4.1. Cele przedmiotu (z uwzglednieniem formy zajeé)
C1 — Zapoznanie z prawami rzadzacymi przeptywem pradu elektrycznego stalego i przemiennego,
C2 — Zapoznanie z podstawami fizycznymi dziatania elementow potprzewodnikowych
C3 — Zapoznanie z budowg i zasadg dziatania podstawowych uktadow oraz urzadzen elektrycznych
i elektronicznych
C4 — Nabycie umiejetnosci rozpoznawania i analizowania prostych obwodow elektrycznych
C5 — Nabycie umiejetnoéci projektowania i budowania prostych obwodéw elektrycznych i elektronicznych

4.2. Tresci programowe (z uwzglednieniem formy zajec)
Wyklad
Podstawy elektrycznos$ci i magnetyzmu.
Prad elektryczny staly. Prad elektryczny w gazach, cieczach i ciatach statych.
Prawa obwodoéw elektrycznych. Rezystory w obwodach pradu statego.
Podstawowe metody analizy obwodoéw elektrycznych.
Wiasciwosci magnetyczne materialdéw. Podstawowe urzadzenia elektrotechniczne.
Prad elektryczny sinusoidalnie zmienny. Kondensator i cewka w obwodzie pradu sinusoidalnie zmiennego.
Dwojniki z elementami RLC. Analiza obwodow z elementami RLC. Rezonans w obwodach elektrycznych.
Prad w ciatach statych. Model pasmowy. Potprzewodniki.
Podstawy fizyczne dziatania elementow potprzewodnikowych. Ziacze PN.
Diody potprzewodnikowe (fotodiody fotoogniwa, diody LED, wyswietlacze, transoptory, Zenera, pojemnosciowe,
Schottky’ego). Laser polprzewodnikowy.
Tranzystory bipolarne. Charakterystyki, parametry statyczne i dynamiczne. Fototranzystory.
Tranzystory unipolarne. JFET, MOSFET, VMOSFET, TMOSFET, IGBT. Tranzystory 3D. Tyrystory.
Uktady scalone. Podstawowe uktady elektroniczne, wzmacniacze, generatory.
Laboratorium
Prawo Ohma
Prawa Kirchhoffa
Zasada wzajemnosci i superpozycji
Zrédlo rzeczywiste. Dopasowanie odbiornika do zrodta
Twierdzenie Thevenina
Twierdzenie Nortona




Badanie diody polprzewodnikowej

Cewka rzeczywista

Elementy RLC. Rezonans napigé

Filtry

Badanie tranzystorowego wzmacniacza napigciowego

4.3. Przedmiotowe efekty ksztalcenia

Odniesienie do
kv kierunkowych
D 7 . -

& Student, ktory zaliczyl przedmiot efektow
ksztalcenia
w zakresie WIEDZY:

W01 | definiuje podstawowe wielkosci elektryczne, podaje podstawowe prawa rzadzace przeptywem SDM1A_WO01
pradu elektrycznego statego i przemiennego SDM1A_W03
SDM1A_WO08

W02 | zna podstawowe elementy czynne i bierne uktadéw elektrycznych, zasady ich dziatania w SDM1A_WO01
obwodach pradu elektrycznego statego i przemiennego oraz podstawowe metody obliczania SDM1A_W03
obwodéw SDM1A_ W08

W03 | opisuje zasady dziatania podstawowych urzadzen elektrotechnicznych SDM1A_WO01
SDM1A_W03

SDM1A_W08

W04 | opisuje podstawy fizyczne dziatania elementéw potprzewodnikowych i ich zadania w obwodach SDM1A_WO01
elektronicznych SDM1A_W03
SDM1A_W08

W05 | objasnia budowe, zasade dziatania i zastosowania podstawowych uktadow elektronicznych SDM1A_Wo01
SDM1A_W03

SDM1A_W08

w zakresie UMIEJETNOSCI:

U01 | potrafi rozpoznawac i analizowac proste obwody elektryczne SDM1A_U02
SDM1A_U03

SDM1A_U06

SDM1A_U16

U02 | potrafi zaprojektowac i zbudowac prosty obwoddw elektryczny i elektroniczny SDM1A_U02
SDM1A_U03

SDM1A_U06

SDM1A_U16

U03 | potrafi zbudowa¢ uktad pomiarowy w oparciu o przedstawiony schemat i dokona¢ pomiarow SDM1A_U02
SDM1A_U03

SDM1A_U06

SDM1A_U16

w zakresie KOMPETENCJI SPOLECZNYCH:
K01 |jest swiadomy wptywu nauki i techniki na rozwoj cywilizacyjny SDM1A_K02
4.4. Sposoby weryfikacji osiagniecia przedmiotowych efektow ksztalcenia
Sposéb weryfikacji (+/-)
Efekty Egzgmin Kolokwium®* Proiekt* Aktywnos$é Praca Praca _Inne
przedmiotowe ustay/pisemny* olokwium roje na zajeciach* wlasna* w grupie* (jakie?)*
(symbol) Forma zajeé Forma zajeé Forma zajeé Forma zajeé Forma zajeé Forma zajeé Forma zajeé
w:c:iL|jw:ciLjwic:L|w:CciLjw;CciL|wiCciL|WiC:L
WO01-W05 +
U01-uU03 + +
K01 + +

*niepotrzebne usungé

4.5. Kryteria oceny stopnia osiagniecia efektow ksztalcenia

For_m,a Ocena Kryterium oceny
zajec

—_ 3 Osiagnigcie <50 - 60) % wymogow stosowanych w metodach oceny
é 3,5 Osiggniecie <60 - 70) % wymogow stosowanych w metodach oceny
E 4 Osiggniecie <70 - 80) % wymogoéw stosowanych w metodach oceny
’% 4,5 Osiagnigcie <80 - 90) % wymogow stosowanych w metodach oceny
5 Osiagnigcie <90 - 100) % wymogow stosowanych w metodach oceny
§ - 3 Osiagniecie <50 - 60) % wymogoéw stosowanych w metodach oceny
g E 3,5 Osiagniecie <60 - 70) % wymogoéw stosowanych w metodach oceny
|5 4 Osiagnigcie <70 - 80) % wymogdw stosowanych w metodach oceny




4,5 Osiagniecie <80 - 90) % wymogow stosowanych w metodach oceny

5 Osiagnigcie <90 - 100) % wymogow stosowanych w metodach oceny

5. BILANS PUNKTOW ECTS — NAKEAD PRACY STUDENTA

Obcigzenie studenta

Kategoria Studia Studia
’ stacjonarne | niestacjonarne

LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOSREDNIM UDZIALE 60

NAUCZYCIELA /GODZINY KONTAKTOWE/

Udziat w wyktadach™ 28

Udzial w éwiezeniach—konwersatoriaeh, laboratoriach* 30

Udziat w egzaminie/kolokwium zaliczeniowym* 2

SAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY NIEKONTAKTOWE/ 40

Przygotowanie do éwiczeri—komwersatorivm, laboratorium= 10

Przygotowanie do egzaminu/kelekwium* 15

Inne (jakie?)* Przygotowanie sprawozdasi z laboratorium 15

£ACZNA LICZBA GODZIN 100

PUNKTY ECTS za przedmiot 4

*niepotrzebne usungé

Przyjmuje do realizacji (data i podpisy 0séb prowadzgcych przedmiot w danym roku akademickim)







